
2N3444 

Typ tranzystora: tranzystor krzemowy 

Firma: SESCOSEM 

Wykonanie: tranzystor krzemowy epitaksjal-
no-planarny w obudowie metalowej TO-39, 
kolektor połączony z obudową 

Zastosowanie: bardzo szybkie układy prze-
łączające dla dużych prądów 
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Rys. 1-1211. 2N3444 

Wartości charakterystyczne1 
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0, UCB = 60 V, tamb = 
= - 4 V, UCE = 60 V 
0, UEB = 4 V 
0, I c = 10 ;xA 
0, I c = 10 mA 
0, IE = 10 |iA 
150 mA, UCE = 1 
500 mA, UCE = 1 
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150 mA, IB = 15 mA 
500 mA, IB = 50 mA 
1 A, IB = 100 mA 
150 mA, IB = 15 mA 
500 mA, IB = 50 mA 
l A , / , = 100 mA 
50 mA, UCE = 10 V, f = 100 MHz 
= 10 V, IE = 0, / = 100 kHz 
= 0,5 V, I c = 0, / = 100 kHz 
500 mA, IB = 50 mA, 
= - 2 V 
500 mA, IB = 50 mA, 
= - 2 V 
500 mA, / B 1 = 50 mA, 

= - 5 0 mA 
500 mA, IB1 = 50 mA, 

= - 5 0 mA 
500 mA, IB1 = 50 mA 

" tamb = 25°C 
2> pomiar impulsem tp -- 300 (xs, S 2% 
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Rys. 1-1212. Zależność całkowitej mocy strat 
od temperatury 

Wartości graniczne1' 

UcBO max 8 0 V 

UcEO max 5 0 V 

UebO max 5 V 

^C max 1 A 
P x tot max I D W 
p * tot max 5 3 ) W 

0 max 2 0 0 °c 
lstg — 65- t - + 2 0 0 °c 
11 lamb = 25°C 
3> tcase = 25°C 
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Rys. 1-1213. Układy pomiarowe czasów przełączania 


